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jusqu’a I'obtention des résultats.
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base, €lectriques puis optiques. On décrit également les différents appareils nécessaires a
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dans les chapitres précédents. Ce chapitre, plus théorique, présente des difficultés €levées
pour les non initiés & la mécanique quantique.

Les différents modeles sont présentés de maniére pédagogique suivant une difficulté croissante
et certains résultats portent sur les nouvelles technologies type GaN.
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